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摘要(译)

本发明公开了一种聚合物发光二极管（PLED）的制造方法，包括清洗阳
极层，用氧等离子体处理阳极层，在阳极层上形成空穴传输层
（HTL），形成发光的步骤HTL上的材料层（EML），在EML上形成电
子注入层（EIL），并在EIL上形成透明阴极层，其中透明阴极层在低于
101℃的温度下形成。聚合物光 - 还公开了通过上述方法制造的发光二极
管，其具有阳极层，设置在阳极层上方的HTL，设置在HTL上方的
EML，设置在EML上方的EIL，以及在温度下形成的透明阴极层低于
101℃并且设置在EIL上方。本发明的PLED表现出改善的电流 - 电压和
EL（电致发光） - 强度特性。
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